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" Elektrische Werte

Kennzeichen Benennung Sach-Nr.

Bemerkungen
R 103 bis 118 Widerstand 5N.5102.050.55 " 1802+ 5%,0,125 W
R 120 bis 127 Widerstand 5M.5102.223.58 1k £5%, 0,126 W
R 129 bis 136 Widerstand 5M.5102.223.62 10 k€2 + 5%, 0,125 W
TR 101 und 102 Ubertrager 52.0500.041.00
TS102bis 109  Transistor 5L.5512.201.61 2N 2222
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Kennzeichen Benennung Sach-Nr. Elektrische Werte
Bemerkungen

C18lund 184  Keramikkondensator 5L.5224.009.34 18 pF £ 2%, 63 V, N 150

C182 Keramikkondensator 5L.5224.009.394 47 pF + 2%, 63 V, N 150

Cc183 Keramikkondensator und 51.5224.009.41 68 pF * 2%, 63 V, N 150

GR 102 bis 109,
111 bis 118

L 102 und 103
L 104 bis 106
L 107 bis 110
und 120

L 116 und 117
L121

L122

L123

L124

L 125

L 126 und 127
L131

L 132

L 133

L 134

L 135

L 136 und 137
L 141 und 153
L 142

L 143

L 144, 151,
und 152

L1145 und 155
L.146 und 147
L 154

L 156 und 157
L 161

L 162

L 163

L 164,171
und 183

L 165, 175,
181 und 185
L 166 und 167
L172

L 173

L174

L 176 und 177
L 182

L 184 und 194
L 186 und 187
L 191 und 192
L 193 und 195
L 196

Keramikkondensator

Diode

Drossel
Drossel

Drossel
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule

Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule

Spule

Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule
Spule

5L.5224.009.35

5L.5532.101.46

5L.5053.003.35
5L.5053.003.31

5L.5053.003.27
52.0500.000.05
52.0500.014.00
52.0500.015.00
52.0500.016.00
52.0500.017.00
52.0500.018.00
52.0500.000.056
52.0500.019.00
52.0500.020.00
52.0500.010.00
52.0500.021.00
52.0500.022.00
52.0500.000.05
52.0500.023.00
52.0500.024.00
52.0500.025.00

52.0500.026.00
52.0500.027.00
52.0500.000.05
52.0500.028.00
52.0500.000.05
52.0600.029.00
52.0500.030.00
52.0500.031.00

52.0500.032.00

52.0500.033.00
52.0500.000.05
52.0500.035.00
52.0500.036.00
52.0500.034.00
52.0500.000.05
52.0500.040.00
52.0500.037.00
52.0500.000.05
52.0500.038.00
52.0500.039.00
52.0500.391.00

22 pF + 2%, 63 V, N 150

D 967

100 uH
47 uH

22 uH
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Kennzeichen

Benennung

Sach-Nr.

Elektrische Werte
Bemerkungen

C 150

C 151

C 152
C 153

C154

€155

C 156
< 157

C 158
C 159

C 160

‘C161

C162

C 163
Cie64

C 165
> 166
C 167

C 168

C 169
C 170 und 172
c1m

C173

C174
C175
C 176 und 180
C177
c178

C179

SA02

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator
Keramikkondensator
Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator
Keramikkondensator
Keramikkondensator

Kerafnikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkohdensator
Keramikkondensator
Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator

5L.5224.009.44
5L.5224.009.70

5L.5224.009.43
5L.5224.009.42

5L.5224.011.72

5L.5224.011.75
5L.5224.009.42

5L.5224.009.45
5L.5224.009.81

5L.5224.009.44
5L.5224.009.42

. 5L.5224.009.42

51.5224.009.45
5L.5224.009.44

5L.5224.003.17

5L.5224.009.44
5L.5224.009.35

5L.5224.009.44
5L.5224.009.42

5L.5224.009.42
5L.5224.009.81

5L.5224.009.45
5L.5224.009.40

5L.5224.003.17

5L.5224.009.39
5L.5224.009.33

5L.5224.009.42
5L.5224.009.37
51.5224.009.44

5L.5224.009.43
5L.5224.009.42

5L.5224.009.41
5L.5224.009.42
5L.5224.009.38

51.5224.009.43
5L.5224.009.42

5L.5224.009.35
5L.5224.009.42
51.5224.009.38

5L.5224.009.40
5L.5224.009.34

5L.5224;009.43
5L.5224.009.42

5L.5224.009.33

120 pF + 2%, 63 V, N 150
270 pF + 2%, 63 V, N 150

100 pF + 2%, 63 V, N 150
82 pF £ 2%, 63 V, N 150

470 pF + 5%, 100 V

820 pF = 5%, 100 V
82 pF + 2%, 63 V, N 150

150 pF + 2%, 63 V, N 150
12 pF £ 2%, 63 V, N 150

120 pF + 2%, 63 V, N150
82 pF * 2%, 63 V, N 150

82 pF t 2%, 63 V, N 150
150 pF £ 2%, 63 V, N 150
120 pF £ 2%, 63 V, N 150
2X220 pF £ 5%, 100 V

120 pF * 2%, 63 V, N 150
22 pF + 2%, 63 V, N 150

120 pF + 2%, 63 V, N 150
82 pF + 2%, 63 V, N 150
82 pF + 2%, 63 V, N150
12 pF + 2%, 63 V, N 150

150 pF + 2%, 63 V, N 150
56 pF * 2%, 63 V, N 150
2X220 pF = 5%, 100 V
47 pF + 2%, 63 V, N 150
15 pF + 2%, 63 V, N 150
82 pF + 2%, 63 V, N 150
33 pF + 2%, 63 V, N 150
120 pF £ 2%, 63 V, N 150
100 pF £ 2%, 63 V, N 150
82 pF + 2%, 63 V, N 150
68 pF + 2%, 63 V, N 150

82 pF + 2%, 63 V, N 150
39 pF £ 2%, 63 V, N 150

100 pF + 2%, 63 V, N 150

82 pF £ 2%, 63 V, N 150

22 pF * 2%, 63 V, N 150
82 pF + 2%, 63 V, N 150
39 pF & 2%, 63 V, N 150
56 pF * 2%, 63 V, N 150
18 pF + 2%, 63 V, N 150
100 pF £ 2%, 63 V, N 150
82 pF * 2%, 63 V, N 150

15 pF + 2%, 63 V, N 150



BU 101 bis 112

C 102 bis 104,
106 bis 108

C 109 bis 118,
120 bis 127
C128 bis 131,
und 133
C132

C 145

C146
C 147
C 148

C 149

Buchse

Keramikkondensator

Keramikkondensator

Keramikkondensator
Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator
Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

Keramikkondensator und .

Keramikkondensator

Keramikkondensator und
Keramikkondensator

5L.4423.001.91

5M.5224.220.76

5M.5224.220.56

5N.5224.001.08
5N.5224.220.56

5L.5224.011.72
5L.5224.009.37
5L.5224.009.43
5L.5224.009.44

5L.5224.011.73
5L.5224.009.40

51.5224.011.76
5L.5224.009.44

5L.5224.009.45
5L.5224.009.44

4.6. Schaltteillisten

Kennzeichen Benennung Sach-Nr. Elektrische Werte
Bemerkungen

4.6.1. Vorselektion VS 1500 H 52.1378.000.00 SA (00)

BU1lund 2 HF-Buchse 5M.4511.220.79

C1 bis 20 Keramikkondensator 5L.5224.009.79 4700 pF £ 10%, 63 V

c21 Tantalkondensator 5L.5275.001.52 22 uF + 20%,16 V

IS1und 2 Integrierte Schaltung 5L.5441.003.36 SN 84LOON

IS 3 Integrierte Schaltung 5L.5441.003.37 SN84L 10N

IS4 und 5 Integrierte Schaltung 5L.5441.005.78 - SN 84L 04 N

IS6 Integrierte Schaltung 5L.5441.005.79 SN 84L 30N

IS7 Integrierte Schaltung 5L.5441.006.98 SN 84 27 N

1S 8,9,11. ‘ .

und 12 Integrierte Schaltung 5L.5441.007.18 SN 84L 02 N

IS 10 Ingegrierte Schaltung 51.,5441.007.19 SN 84L42N

L1 bis 10 - Spule 52.0500.063.00

R1 Widerstand 5N.5102.002.97 10k + 5%, 0,25 W

ST1 Steckerleiste 5L.4561.005.93 32 polig

ST 2 bis 7 Steckerleiste 5L.4561.007.75 2 polig

4.6.2. HF-Bandpafl 52.1378.100.00 SA (01)

0,027 uF £ 10%, 50 V
0,01 uF +10%, 100 V

0,1 uF £10%,50 V
0,01 uF £ 10%, 100 V

470 pF + 5%, 100 V
33 pF * 2%, 63 V

100 pF * 2%, 63 V, N 150
120 pF * 2%. 63 V, N 150

560 pF + 2%, 63 V, N 150
56 pF + 2%, 63 V, N 150

1000 pF * 5%, 100 V
120 pF + 2%, 63 V, N 150

150 pF £ 2%, 63 V, N 150
120 pF £ 2%, 63 V, N 150

SA01



1.4.2. Logikschaltung
Die Logikschaltung erzeugt die zum Einschalten des jeweils benttigten Bandpasses notwendi-
gen Schaltsignal aus der vom Synthesizer AO 1500 angelieferten Frequenzinformation im
BCD-Code.
Bendtigt werden insgesamt 10 bit Frequenzinformation, und zwar

2 bit fiir die 10-MHz-Dekade

4 bit fiir die volle 1-MHz-Dekade

4 bit fiir die volle 100-kHz-Dekade.
Die Schaltung ist in TTL-Technik aufgebaut.

Zu beachten ist folgende Besonderheit:

Bei Frequenzen unter 1,6 MHz wird kein Filter eingeschaltet, ebenso bei Frequenzen iiber
29,99999 MHz!



Indermodulation 2. Ordnung

Durch die Vorselektion werden die Intermodulationsprodukte des nachgeschalteten Empfér
gers im Miftel um mehr als 25 dB reduziert, wobei die beiden Stérfrequenzen so liegen, dah

In Verbindung mit einem Empfinger ergibt sich folgende Intermodulation 2. Ordnung: ‘

Zwei unmodulierte Storsender gleicher Amplitude U > 50 mV EMK erzeugen einen Storab-
stand von 20 dB bei einem Nutzsendersignal von 100 pV Antennen-EMK.

1.4. Technische Beschreibung
(hierzu Anlagen 1 und 2)

Die Vorselektion VS 1500 H besteht aus zwei Baugruppen:

HF-BandpaB,
Logik- bzw. Ansteuerschaltung.

1.4.1. HF-Bandpal

Als Selektionsmittel dienen acht festabgestimmte Bandpésse, die den Kurzwellenfrequenzbe-
reich von 1,6 bis 30 MHz liickenlos iiberdecken. In Abhingigkeit von der am Empfénger ein-
gestellten Frequenz wird das jeweils ben&tigte Filter mittels Schaltdioden in die Antennenzu-
leitung eingeschaltet.

Das von der Antenne kommende Signal wird mittels des Ubertragers TR 1 auf eine Impedanz
von 200 Q transformiert und iiber die jeweils durchgeschaltete Diode (GR 2 bis 9) auf das
entsprechende Filter gegeben. Die in der HF-Zuleitung liegenden Induktivititen L 16, 26, 36,
46 usw. dienen zur Erhdhung des Wellenwiderstandes der Leiterbahn auf der Leiterplatte und
kompensieren die Kapazititen der anderen sieben gesperrten Schaltdioden.

Vom Ausgang des Filters gelangt das HF-Signal wiederum iiber eine Schaltdiode (GR 11 bis
18) auf eine gemeinsame, ebenfalls mit acht festen Induktivitéten kompensierte Leitung und
wird mittels des Ubertragers TR 2 wieder auf die erforderliche Ausgangsimpedanz von 50 £
transformiert.

Die Anoden der Schaltdioden liegen gleichstromméBig an einer konstanten Spannung von

+ 5 V. Die Kathoden der beiden zu je einem Filter gehdrenden Dioden werden iiber einen
Schalttransistor (TS 2 bis 9) entweder an Masse oder an + 12 V gelegt. Das jeweils benGtigte
Filter wird eingeschaltet, indem der zugehdrige Schalttransistor durch eine von aufien zuge-
filhrte Schaltspannung leitend wird. Der Diodenstrom flieBt dann von BU 1 (+ 5 V) iiber TR 1
bzw. TR 2, die beiden Schaltdioden und den Schalttransistor nach Masse.

Die jeweils nicht bendtigten Filter werden durch Sperren der zugehdrigen Schaltdioden abge-
schaltet. Hierbei ist der Schalttransistor ohne Basisspannung gesperrt und die Kollektorspan-
nung — und damit auch die Spannung an den Kathoden der Schaltdioden — betrédgt + 12 V.
Als Diodensperrspannung steht somit 7 V an den Dioden.



1.3.

Technische Daten

Aufteilung des Kurzwellen-Frequenzbereiches in folgende acht Teilbereiche:

1. 1,6 bis 2,299 MHz

2. 2,3bis 3,299 MHz

3. 3,3 bis 5,299 MHz

4. 5,3 bis 7,299 MHz

5. 7,3 bis 12,299 MHz

6. 12,3 bis 17,299 MHz

i 17,3 bis 22,299 MHz

8. 22,3 bis 29,99999 MHz
Achtung! Bei Einstellung einer Empfangsfrequenz fy < 1,6 MHz oder bei f; >

29,99999 MHz ist keines der Filter eingeschaltet, d.h. es ist kein Durchgang
vorhanden! ;

Durchgangsdﬁmpfung '
innerhalb der Teilbereiche: ! <1,56dB
Rauschzahl .
des Empfingers in Verbindung
mit VS 1500 H (im Mittel): <11,5dB (< 14 kT,)
Zuldssige Antenneniiberspannung: < 10 V EMK
ZF-Durchschlag
des Empfingers in Verbindung mit
VS 1500 H: > 110 dB, typ. 120 dB
Spiegelselektion
des Empfingers in Verbindung
mit VS 1500 H: > 110dB, typ. 120 dB
Kreuzmodulation

des Empféngers in Verbindung
mit VS 1500 H:

Ein modulierter Storsender erzeugt durch Kreuzmodulation einen Stérabstand
von 20 dB bei:

Antennen-EMK m f
Nutzsender 100 uV 0,5 fn
Storsender =25V 0,5 0,5:fp > £ STSR™ 2-1fg



1. GERATEBESCHREIBUNG
1:1: Allgemeine Angaben

1.1.1. Bezeichnung des Gerites

Der Einschub hat die Bezeichnung ”Vorselektion VS 1500 H”.

1.1.2. Verwendungszweck

Die Baugruppe ”Vorselektion” dient zur ErhShung der Selektion gegen frequenzmiBig weit-
ab liegende starke Stérsender sowie zur Verringerung der Intermodulation 2. Ordnung, d.h.
zur Verringerung der Mischprodukte, die aus der Summe oder der Differenz der Frequenzen
zweier starker Sender gebildet werden. Ebenso werden durch die Vorselektion ZF-Durch-
schlag und Spiegelfrequenzempfang wesentlich verbessert.

1.1.3. Einbauhinweise

Die Zusatzbaugruppe VS 1500 H ist als Einschub ausgefiihrt und hinten rechts neben der
Baugruppe AO 1500 einzusetzen. Bei den Gerdten E 1501 bzw. E 1503 ist dies der Platz fiir
die Antennen-Diversity-Baugruppe, die jedoch nur alternativ zur Baugruppe VS 1500 H ein-
gebaut werden kann,

Die untere Buchse (Bu 2) des Einschubes VS 1500 H ist mit Hilfe des mitgelieferten Verbin-
dungskabels mit der unteren Buchse (1,6 - 30 MHz) des HF-Teiles zu verbinden.

1.2. Gliederung des Geriites (Lieferumfang)

Stiick Benennung _ Sach-Nummer
1 Zusatzbaugruppe Vorselektion VS 1500 H 52.1378.000.00

einschlieBlich Verbindungskabel

1 Beschreibung 5X.0172.208.07



